








































































专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20040232421A1 公开(公告)日 2004-11-25

申请号 US10/879587 申请日 2004-06-30

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

当前申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

[标]发明人 ONO KIKUO
NAKAYOSHI YOSHIAKI
OKE RYUTARO
KANEKO TOSHIKI

发明人 ONO, KIKUO
NAKAYOSHI, YOSHIAKI
OKE, RYUTARO
KANEKO, TOSHIKI

IPC分类号 G02F1/136 G02F1/1343 G02F1/1362 G02F1/1368 G09F9/30 H01L21/302 H01L21/3065 H01L21/336 
H01L29/786 H01L29/04 H01L31/036

CPC分类号 G02F1/134363 G02F1/13458 G02F1/136213 G02F1/136227 H01L27/1288 G02F2001/13629 H01L27
/1255 H01L27/1248 G02F2001/136236

优先权 2000144586 2000-05-12 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种新颖的光刻工艺，其使用具有至少两个区域的光致抗蚀
剂图案，所述光致抗蚀剂图案具有彼此具有不同厚度的区域，用于具有
反向交错和沟道蚀刻型薄膜晶体管的液晶显示装置的制造方法，减少了
光刻的数量。整个液晶显示装置的制造过程所需的过程，并提高液晶显
示装置的亮度。
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